
产品应用：

-串并转换

-

-八位串行输入

-八位串行或并行输出

-10OMHz(典型值）的移位输出频率ESD保护功能

-拥有三态输出的存储寄存器带有直接清零的移位寄存器

遥控保持记忆装置

极限参数

8位串行输入/

74HC595
串行或并行输出移位锁存具有三态输出寄存器

               

产品简介：
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74HC595是高速硅栅CMOS器件,接脚兼容低功耗肖特基TTL电路(LSTTL)

。它符合JEDEC标准no.7A.由八段带有存储寄存器和三态输出的串行移位寄存器组成。而

移位寄存器和存储寄存器拥有分开的时钟。数据在移位时钟SH_CP的上升沿到来时进行移

位传输,而在存储时钟ST_CP的上升沿到来时由移位寄存器传输到存储寄存器。如果把两个

时钟接在一起，那么移位寄存器上的数据总是比存储寄存器提前一个时钟脉冲的时间.移位

寄存器有一个串行输入端(DS)和一个作为级联的串行输出端（Q7’)，同时拥有一个异步的

复位端（低电平有效)。存储寄存器有八位并行的带有三态输出的总线驱动输出端，当输出

使能端（OE）为低电平时，输出端为正常输出，反之，OE为高电平时，输出为高阻关闭状

产品特点：
态。
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74HC595
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封装形式和管脚定义：

DIP/SOP16

74HC595
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功能表

74HC595
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注:  H=高电平  L=低电平   ↓下降沿  ↑上升沿    Z=高阻关闭状态  n.c.=无变化   X=无关量

功能图

图三 功能图

:(
Ink

:(
Ink

:(
Ink

:(
Ink

:(
Ink



时序图

74HC595
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逻辑图

图4 逻辑图

图5 时序图
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74HC595
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直流参数 （环境温度:-40~+125 ℃; 所有的典型值都是在25℃下测试）
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74HC595
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环境温度:-40 ~+125 ℃
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74HC595

交流参数（GND=0V;  tr-tf-6ns ; CL=50Pf )

环境温度：25℃
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74HC595
环境温度：-40℃~85℃
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环境温度：-40℃~125

74HC595
℃
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74HC595
交流波形

图六:上图显示移位时钟(SH_CP)到输出(Q7’)的传输延迟时间、移
位时钟脉冲宽度和最大移位时钟频率

图七:上图显示存储时钟(ST_CP)到输出（Qn）的传输延迟时间、存储
时钟脉冲宽度和移位时钟到存储时钟的建立时间

图八:上图显示DS

注：阴影部分表示此时的输入信号对输出是没有影响的.

输入的建立和保持时间
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74HC595

图九:上图显示的是主复位（MR）脉冲宽度、主复位到输出（Q7')的
传输延迟时间和主复位到移位时钟(SH_CP)的复位时间

图十:上图显示三态输出随输出使能端的变化时间
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封装外型尺寸

DIP16

SOP1

74HC595
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